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Patent & Law Firm

학력

평택고등학교 졸업(1987) 

서울대학교 무기재료공학과 졸업(1993) 

서울대학교 대학원 무기재료공학과 졸업(1995, 공학석사) 

경력

현대전자산업 주식회사(현, 주식회사 Hynix 반도체) 메모리 연구소(1995-2000) 

변리사시험 제39회 합격(2002) 

성우국제특허법률사무소 변리사(2002-2004) 

특허법인 AIP(2004- 현재)

저서, 논문

“TSSG법에 의한 Ba1-xSrxTiO3 단결정 성장”(서울대 석사논문) 

“A study on the application limit for Ion Metal Plasma deposited titanium film in deep metal 

  contacts”，p299, 16th VMIC(1999) 

특허

  특허등록 10-0187683-00-00(1999.1.06)호 “반도체 소자의 금속층 구조”외 20건 출원 및 등록 

김창영(金昌暎)
변리사
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학력

조선대학교여자고등학교 졸업(1993)

숙명여자대학교 약학대학 졸업 (1997)

경력

약사고시합격(1997)

한일약품(주) 근무(1997-1998)

관리약사근무(1998-2000)

변리사시험 제41회 합격(2004)

법무법인 중앙(2005-2008)

특허법인 AIP (2008-현재)

김희경(金姬京)
변리사
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노윤종(盧允鐘)
변호사 / 변리사

학력

한일고등학교 졸업(1987)

고려대학교 공과대학 전기공학과 졸업(1991)

경력

삼성전자 전임연구원(1991-1997)

사법시험 제47회 합격(2005)

사법연수원 제37기 수료(2008)

특허법인 AIP(2008 - 현재)
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Seoul, Korea

Patent & Law Firm

학력

보성 여자고등학교 졸업(1995)

이화여자 대학교 전자공학과 졸업(1999)

경력

김&장 특허법률사무소 (2001-2002)

특허법인 코리아나 (2004-2005)

변리사시험 제42회 합격 (2005)

삼성전자 LCD 총괄 지적재산팀 선임 연구원 (2006-2009)  

특허법인 AIP (2009-현재)

윤상희(尹想姬)
 변리사
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Seoul, Korea
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학력

신성여자고등학교 졸업(2003)

아주대학교 법과대학 법학과 졸업(2010)

경력

사법시험 제49회 합격(2007)

사법연수원 제39기 수료(2010)

특허법인 AIP(2010 - 현재)

남경원 (南坰元)
변호사/변리사
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Seoul, Korea
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학력

한성과학고등학교 졸업 (1998) 

연세대학교 전기전자공학과 졸업 (2009) 

경력

변리사시험 제46회 합격 (2009) 

특허법인 AIP (2010 - 현재) 

문현진(文鉉軫)
변리사




